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Przelqczanie zrédel zasilania

w ukladach zasilania bezprzerwo-
wego oparte jest przewaznie o dio-
dy Schottky. Pomimo niewielkiego
spadku w kierunku przewodzenia
w zastosowaniach, w ktérych za-
lezy nam na najwiekszej mozliwej
sprawnosci oraz maksymalnym
wykorzystaniu energii zgromadzo-
nej w bateriach lub akumulatorach
warto zastanowi¢ sie nad wykorzy-
staniem diod ,,idealnych™.
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Rysunek 1. Schemat blokowy diody idealnej
uktadu LTC4358 (za nota producenta)

DODATKOWE MATERIALY
DO POBRANIA ZE STRO
L]
www.media.avt.pl

W ofercie AVT*
AVT-———

Wykaz elementow:

R1:100 ©/1% (SMD 1206)

C1...C4: 0,1 wF (SMD 1206)

D1, D2: 1IN4148 (SMD)

D3: MBRS540T3 (Schottky)

U1: LTC4353CDE (DFN14)

INA, INB, OUT: DG381-3.5-2 (ztacze DG 2 pin
R=3,5 mm)

* Uwaga!

Zne zestawy do

Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KiTem (z ang.
zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] - je-
sli wystepuje w projekcie), ktére nalezy samodzielnie wlutowa¢ w dotagczong
ptytke drukowana (PCB). Wykaz element6w znajduije sie w dokumentacji,
ktora jest podlinkowana w opisie kitu.
Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientéw, oferujemy dodatkowe
wersje:
= wersja [€] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy
wlutowane w ptytke PCB)
= wersja [A] ptytka drukowana bez elementéw i dokumentacja
Kity w ktorych wystepuje uktad scalony wymagajacy zaprogramowania,
posiadaja nastepujace dodatkowe wersje:
= wersja [A+] ptytka drukowana [A] + zaprogramowany uktad [UK]
i dokumentacja
= wersja [UK] zaprogramowany uktad
Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda wersja ma
zataczony ten sam plik pdf! Podczas sktadania zamoéwienia upewnij sig, ktorg
wersje zamawiasz! http://sklep.avt.pl
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Przykladem takiej ,diody”

jest uklad
LTC4358 (Analog Devices), ktérego sche-
mat wewnetrzny pokazano na rysunku 1.

W swojej strukturze uklad zawiera tranzy-
stor kluczujacy MOSFET o niewielkiej re-
zystancji kanalu (typ. 20 mQ) z obwodami
detekcji napie¢ wejsciowych i wyjsciowych
sterujacych jego praca. Dzieki za niskiej re-
zystancji klucza w poréwnaniu do typo-
wej diody Schottky, przelgczanie odbywa
sie z niewielkimi stratami, nawet przy pra-
dzie do 5 A (maksymalne napiecie pracy
klucza to 26 V), co jest szczegélnie istotne
w ukladach zasilanych bateryjnie, gdzie
mozliwe jest maksymalne wykorzystanie
energii zgromadzonej w ogniwach. Zmie-

rzona przez producenta réznice strat mocy
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Rysunek 2. Poréwnanie spadkéw Vfd dla
LTC4358 i diody B530C (za nota producenta)

przemawiajaca za stosowaniem diod .ide-
alnych” (pomimo ich wyzszej ceny) prezen-
tuje rysunek 2.

Schemat ukladu przelacznika opartego
0 LTC4358 pokazano na rysunku 4. Uklad
ma dwa wejsécia: INB sluzgce do dolgczenia
zasilacza i INA sluzace do dolaczenia baterii
lub akumulatora z odpowiednia ladowarka.
Obcigzenie podlaczone jest do wyjscia OUT
izasilane jest bezprzerwowo. Maksymalna
obcigzalnosé wyjscia to 3 A (maksymal-
nie 5 A przy zastosowaniu niewielkiego
radiatora na Ul). Zakres napiecia wejscio-
wego powinien zawiera¢ sie w przedziale
9...26 V. Wejsécie INA jest zabezpieczone
przed uszkodzeniem w wypadku odwrot-
nego podlaczenia baterii. Zabezpieczenie
wykonano z uzyciem diod D1 i D2 blokuja-
cych prace Ul.

Przelacznik zmontowano na niewielkiej
plytce drukowanej - jej schemat montazowy
pokazano na rysunku 3. Montaz nie wy-
maga opisu, nalezy tylko poprawnie przy-
lutowaé pad termiczny.
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Rysunek 3. Schemat ideowy przetacznika
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Rysunek 4. Schemat montazowy przetacznika
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Tabela 1. Porownanie spadkow napie

MBRS540T3

—

IO.luF

dla LTC4358 i MBRS530

Uwe wy Uwy LTC Uwy MBRS du LTC dU MBRS
9,60 0,40 9,56 9,29 0,04 0,31
10,50 0,40 10,45 10,18 0,05 0,32
12,00 0,43 11,95 11,67 0,05 0,33
13,60 0,45 13,55 13,27 0,05 0,33
14,40 0,47 14,35 14,07 0,05 0,33
9,60 0,98 9,51 9,24 0,09 0,36
10,50 1,10 10,40 10,10 0710 0,40
12,00 1,22 11,89 11,56 0,11 0,44
13,60 1,43 13,48 13,19 0,12 0,41
14,40 1,52 14,27 13,96 0,13 0,44
9,60 1,92 9,43 9,13 0,17 0,47
10,50 2,00 10,33 10,02 0,17 0,48
12,00 218 11,81 11,53 0,19 0,47
13,60 2,32 13,43 13,11 0,17 0,49
14,40 2,40 1419 13,92 0,21 0,48

Dla sprawdzenia zasadnoéci zastoso-
wania LTC4358, wykonano pomiary po-
réwnawcze spadkéw napieé¢ w kierunku
przewodzenia dla napiecia wejsciowego
z zakresu 9,6...14,4 V odpowiadajacych ty-
powemu akumulatorowi zelowemu i kilku
pradéw obciazen. Otrzymane umieszczono
w tabeli 1.

REKLAMA

Otrzymane wyniki przemawiajg za sto-
sowaniem specjalizowanych, ,idealnych”
ukladéw kluczowania, gdy zalezy nam
na najmniejszych stratach mocy i maksy-
malnym wykorzystaniu ogniw podtrzy-
mujacych, w miejsce tradycyjnej diody,
nawet Schottky.

Adam Tatus, EP
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